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摘要(译)

本发明是一种薄膜磷光体结构，其可以在包括在较低温度下涂覆有薄膜
电极条的玻璃或玻璃陶瓷的基板上加工。用于厚膜电介质电致发光显示
器的改进的荧光体结构包括蓝色发光荧光体薄膜层和直接邻近荧光体薄
膜层设置的含氟化物薄层的荧光体叠层，其中含氟化物层设置在荧光体
薄膜层上。磷光体薄膜层的顶部和/或底部。
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